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59C 02413 D DIODES ZENER
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Ptot = 400 mW
2AVEVZT nom<12V
400 mW hermetically sealed glass silicon Zener
diodes offering the following advantages :
® Voitagerange:2,4Vto 12V
® Double slug type construction \_ J
Diodes Zener au silicium encapsulées verre, de ﬁ
400 mW offrant les avantages suivants ; rCase +DO-35 (CB-102]
e Gamme de tension :2,4V 4 12V Botier
o Construction double piston
“ J J
FABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 250C d=4 {Unless otherwise stated) ﬁ
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = = 4mm (Sauf indications contraires)
DC power dissipation (see fig. 1) ™
Dissipation de pui en régime per {voir fig. 1) Tamb <50°C Ptot 400 mw
Continuous reverse current See page 2
Courant inverse continu Izm Voir page 2 mA
Operating temperature
TD r‘mQ . dl:e’ ure Toper — 65—+ 175 °Cc
Storage temperature
Température de stockage Tetg — 65—+ 176 °c
M junction temp .
Tempé imale de fonctic max Tj 176 °C
Maximum lead temparature for soldering during 10 s at 4 mm from case T 230 o
Tempé imum de soudure des pendant 10 s & 4 mm du boftier L J
‘ Junetion-ambiant thermal resistance max Rthij-a) 310 ocw '
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. ELECTRICAL CHARACTERISTIC Tamb = 25°C  d =4mm
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Types Vzy/igy* | rze/izrt | 1z | vz / b2k | vz IR/VR VR | Izm
Tamb Tamb
25°C  150°C
nom max max typ max max
v} o (mA)| ) (mA}}{10%/°C} @A) V) | (mA)

INA370 A 24 30 20 700 1 -7 100 200 1 160
1N 4371 A 2.7 30 20 700 1 -7 75 160 1 135
1N 4372 A 3,0 29 20 700 1 -7 50 100 1 125
iN 746 A 33 28 20 700 1 -6 10 30 1 {115
iN 747 A 3,6 24 20 700 1 -6 10 30 1 105
1IN 748 A 39 23 20 700 1 —~5 10 30 1 95
1IN 749A 4,3 22 20 700 1 -3 2 30 1 90
1N 750 A 4,7 19 20 700 1 -1 2 30 1 85
1IN 751 A 5,1 17 20 700 1 1 20 1 75
1N 762 A 5.6 1" 20 700 1 3 1 20 1 70
1N 753 A 6,2 7 20 700 1 4 0.1 20 1 64
iN 754 A 6,8 5 20 300 2 4 01 20 1 56
iN 755 A 75 6 20 300 2 5 0,1 20 1 61
iN 756 A 82 8 20 300 2 5 0,4 20 1 46
1IN 757 A 91 10 20 300 2 6 0,1 20 1 42
1IN 768 A 10 17 20 | 500 05 6 0.1 20 1 38
1N 769 A 12 30 20 500 05 7 01 20 1 31
* Measure under thermal equilibrium and DC current test conditions

Mesure en courant continu 8 I'équilibre thermique

, Tolerance on nominal VzT value : £5 %

Tolérance sur la valeur nominale de VzT: £ 5 %

Forward voltage drop {VE<15V @ If =200mA, Tamp = 25°C

2/9

Chute de tension directe

FIGURE 1

Maximum power dissipation
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CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
127 min.___ 3,05 12,7 min. 2153 n’:ﬁg‘ 10,15g
4,50 2,00
. _ L
7 =3 : Marking : clear, ring at cathode end
%52 e%gj Marquage en clair, anneau coté cathode

DO-35 (CB-102)
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